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Projekta merkis LU CFl, LU KFIl, RTU LKI, RTU TFI, FEI, LOSI
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Radit jaunus un originalus fotoefektivus organiskos savienojumus (zemmoleku-
laros savienojumus, oligomérus un polimérus), materialus un sistémas fotonikai
un optoelektronikai, izmantojot mérktiecigu to projektéSanu, sintézi un izpéti.
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Jauni savienojumi — azobenzola atvasinajumi RTU LKI, LOSI

Izstradata jaunu, taja skaitad heterociklisku azobenzolu molekularu hromoforu, dendriméru un oligoméru
sintéze, uzlabotas ieprieks sintezéto nelinearo hromoforu sintézes metodes, ieglti jauno nelinearo hromoforu
paraugi ar pietiekami augstu tirtbas pakapi un veikta to spektroskopisko, molekularas hiperpolariz&€jamibas un

materialu NLO raksturojumu noteikSana

Izstradatas jaunu DA tipa azobenzola atvasingjumu - N-

heksil-N-fenil-4-(4-fenilamino-fenilazo)-benzolsulfonamida un D
N-Heksil-N-fenil-4-(4-difenilamino-fenilazo)- 0" o
benzolsulfonamida sintézes metodes. legdti paraugi o///

nelinearo optisko procesu pétijumiem o Q
Sintezéti vairaki azobenzola atvasinajumu 6-[4-(4- i %Iooioj
dicikloheksilsulfamoil-fenilazo)-fenoksi]-heksanskabes un 6- 0
{4-[4-(Heksil-fenil-sulfamoil)-fenilazo]- fenoksi}-heksanskabes Oﬁ/@o@o O
paraugi jaunu holografisku materialu meklejumiem jo [ oo’ 0

Azo-EJ1-6 o

leglti nozimigi dati par kimiskas struktlras ietekmi uz organisko hromoforu
TpasSibam, kas tiek izmantoti jaunu fotonikas un informacijas tehnologijas
materialu |egl]éana|. 2009.gada 19.novembris



Jauni savienojumi — indandiona atvasinajumi RTU LKI, LOSI

|zstradatas sintézes metodes jauniem IPB analogiem, kuri varétu tikt izmantoti organisko nelinearo materialu
leguvei. legutie hromofori pieder kompleksiem konjugétiem hromoforiem un absorbé 500-700 nm diapazona
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Lai izstradatu ieteikumus DMABI analogu sintézé ar likumsakarigi mainigiem energétisko [Tmenu izvietojumiem
veikti MO aprékini savienojumu rindai ar dazadiem aizvietotajiem ftaloilpalieka un fenilgredzena, ka art realizéta
atseviSku savienojumu sintéze. Elektronegativa slapekla ievadiSana ftaloilpalieka izraisa aptuveni tadu pasu
batohromu garo vilnu absorbcijas joslas nobidi ka nitro-grupas ievadiSana taja pasa pozicija, bet lielako

batohromo nobidi izraisa otréjas aminogrupas ievadiSana fenilgredzena 4’-pozicija.

1a 1b 4b 4c

leglti nozimigi dati par kimiskas struktlras ietekmi uz organisko hromoforu
Ipasibam, kas tiek izmantoti jaunu nelineari optisko materialu un heteropareju
tehnologijas materialu iegGSanai. 2009.gada 19.novembris



Jaunas strukturas
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RTU LKI, FEI

Liknes komulativajam poru sadalijumam péc izmériem,
kas aprékinats no slapekla adsorbcijas izotermam pie
77.3 K. Adsorbenti : 1 — aktiva ogle AG-3; 2 — aktiva
ogle AG-3, kas piesatinata ar fullereniem C60 un C70;
3 — AG - 3 péc fullerénu pamatmasas (80-90%)
izskaloSanas; 4 — AG — 3 péc augstak minétajam
proceddram un regeneracijas pie 850-900°C bez gaisa
piekluves.

Sintezéti, attiriti un nodoti citam darba grupam fulleriti gan fotovoltaisko struk-
tdru ieguvel, gan poliméru materialu kompozitiem. legati jauni dati par oglekla

strukttru sorbcijas spéju un tas uzlaboSanas iesp&jam.
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LU CFI, LOSI
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Virsmas reljefa iegusana stilbena azobenzolos RTU LKI, RTU TFI
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Veikta virsmas reljefa hologrammu ieraksta izpéte ar linearam s-s un p-p
polarizacijam pie 532 un 633nm. Konstatéts, ka vislielako virsmas reljefa
modulacijas amplitidu (d=118 nm) izdodas sasniegt pie 532 nm ar p-p
polarizacijam. 2009.gada 19.novembris



Perspektivékie polimeri izmantosanai EO modulatoros

LU CFI, RTU LKI

A-VK12-PU1l ©
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Poliméram A-VK12-PU1 raksturiga |oti augsta polaras kartibas termiska izturiba
(Tnioo > 160 °C). Ta atbilst prasibam, kuras tiek izvirzitas NLO materialiem [ofi

augstas integracijas pakapes mikroshému (VLSI) razoSana.
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Heteroparejas molekularam diodem LU CFI, RTU LKI, LOSI
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Fotostravas kvantu efektivitates spektralas atkaribas

FEI, RTU LKI, LU CFI
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Elektroluminiscence organiskas kartinu struktiras LU CFI, RTU LKI

U~10V, 1~0,06mA

Aluminijs
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Noveérota elektroluminiscence plano kartinu struktdras, kuras veido molekulas
ar p- un n- tipa vadamibu. 2009.gada 19.novembris



DNS ievadisana un izvadiSana no zondes LU KFI, LU BF

Veikti pétijumi par nanoporaino zonzZu izmantoSanu nm?3
tljpumu vielu nogadasanu adres€jamas vietas, noteikti Sis
metodes  pielietoSanas  apgabali. Izpétiti  optimalie
elektrostatiskie lauki DNS molekulu ievadisanai zondé un
izvadiSanai no zondes. Sobrid jau ir demonstréta vielu
parnese izvéléta individuala Allium cepa epidermas Sina
Izmantojot zondi, kura parklata ar nanoporainu aluminija
oksida kartinu.
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Publicitate LU CFl, LU KFIl, RTU LKI, RTU TFI, FEI, LOSI

2009.gada laika projekta ietvaros iegatie rezultati
apkopoti

7 publikacijas zinatniskos citeéjamos zurnalos, sagatavosana vairaki manuskripti
aprobéti

9 konferencés ar 27 zinojumiem

izstrada

4 magistra un 5 bakalauru darbi

lesniegti

2 Latvijas patenti (1 ir saistiba ar VPP Energétika)
leqUtas

1 LU stipendija Cietvielu fizika

Projekta izpildé kopuma piedalas 34 darbinieki,

to skaita

25 zinatnu doktori,

4 doktoranti,

12 studenti.
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Rezultati LU CFl, LU KFIl, RTU LKI, RTU TFI, FEI, LOSI

Projekta uzdevumi ir izpilditi.

Galvenie rezultati

jaunu organisko savienojumu sintéze;

prieksnosacijumi cietvielu slanainu (organisko savienojumu un organisko
savienojumu/vadosu slanu) strukttru iegtsSanai un to izpétei

Lietojumiem

selektrooptiskos modulatoros;

«difrakcijas rezgos, optiskos ierakstos;
enanoelektromehaniskas iericeés;

sgaismas emitéjosas diodés un Saules elementos;
sindividualu makromolekulu parnesei
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